














































专利名称(译) 用于光电器件的氘代半导体有机化合物
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摘要(译)

公开了由共轭生色团组成的有机半导体，其中一个或多个氢原子是氘代
的。描述了制备这种有机半导体的方法。有机半导体化合物显示出非常
高的发光性和良好的热稳定性。公开了这些材料在具有增强的性能和寿
命的光电器件（例如发光器件和光电二极管）中的应用。所公开的材料
可用作有机发光器件中的发光层，电荷传输层或能量转移（即磷光掺杂
剂）材料。
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